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Бислой графена, который состоит из двух упакованных монослоев и в котором квазичастицы являются киральными фермионами с отличной от нуля массой и имеют квадратичную низкоэнергетическую зонную структуру, обладает свойствами, совершенно отличающимися от таковых у монослоя. Также уникальным свойством является то, что в электронном спектре бислоя графена можно открыть запрещенную зону и управлять шириной с помощью напряжения на затворе. Эти свойства делают бислой графена объектом интенсивного интереса.
В данной работе проведено исследование электронных свойств бислоя графена. Все исследования в работе проводили с использованием теории функционала электронной плотности (DFT), реализованной в рамках программного пакета Quantum Espresso. Обменно-корреляционная энергия учтена в приближении GGA. Энергия обрезания базиса атомных орбиталей была выбрана равной 50 Ry. Для обеспечения достаточной точности взят набор k-точек 8x8x1 в двумерной зоне Бриллюэна исследуемой сверхячейки согласно схеме Монхроста-Пака [1].
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